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 در منطقبیتی تککننده باینری جمعبهینه سازی طرح مدار تمام 

 CMOS Static از نظر توان متوسط مصرفی و سرعت با 
 IPO, Fuzzy-IPO, PSO, Fuzzy-PSO 
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 خلاصه

ایستایی با کمترین  CMOSبیتی در منطق تک باینری کننده  جمع( برای مدار تمام Optimum Layout)در این مقاله، طرح بهینه

 CMOSدست می آید.ابتدا چندین منطق از خانواده های فراابتکاری بمقدار تاخیر انتشار و توان متوسط مصرفی  به کمک الگوریتم 

 از نظر تکنولوژی ساخت، ولتاژ کاری، تاخیر و توان مصرفی بررسی GDIو  Static CMOS ،Dual rail dominoمانند 

زی سا ، بهینه(IPO)دارشیبصفحات سازی  با استفاده از الگوریتم های بهینه Static CMOSو طرح منطق اند  و مقایسه شده

( از نظر Fuzzy-PSOذرات )سازی فازی گروه و بهینه  (PSO)ذراتسازی گروه ، بهینه (Fuzzy-IPO)دارشیبفازی صفحات 

شود ها باعث بهبود عملکردشان می سازی الگوریتم  شود، فازی ( بهینه میPDPحاصلضرب توان متوسط مصرفی در تاخیر انتشار )

و  L=0.18µmدر تکنولوژی  (aJ 3)آتوژول 3برابر  PDPبه ازای مقدار  Fuzzy-IPO به کمک (Layoutو بهترین طرح )

 حاصل شد که از نتایج مقالات بررسی شده بهتر می باشد.   VDD = 5v ولتاژ کاری

 

، الگوریتم های PDP، کمیت Static CMOS Full Adder(، مدار Optimum Layoutکلمات کلیدی: طرح بهینه )

 .Fuzzy-PSO)  ،PSO ،Fuzzy-IPO ،(IPOفراابتکاری
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